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1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de:

1. Conhecer a composicdo e as caracteristicas elétricas dos materiais semicondutores.

2. Projetar, analisar e simular circuitos que utilizam diodos, transistores bipolares e de efeito de campo, com a utilizagao folhas de dados dos componentes.

2. EMENTA

Caracteristicas, funcionamento, operacao, aplicacées e desenvolvimento tedrico de circuitos com diodos, transistores bipolares e transistores de efeito de

campo.
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3. PROGRAMA

1. Nogoes de Fisica de Semicondutores

1.1. Conceitos Basicos de Semicondutores: semicondutores intrinsecos e extrinsecos, corrente em semicondutores
1.2. Juncdo PN na condicdo de circuito aberto: equilibrio

1.3. Juncdo PN na condicao de polarizagdo reversa

1.4. Juncdo PN na condicdo de polarizacao direta

1.5. Curva caracteristica IV da Jungao PN

1.6. Jungao PN na regidao de ruptura: ruptura zener e avalanche

1.7. Efeitos capacitivos na Jungao PN

2. Caracteristicas dos diodos

2.1. Diodo ideal: caracteristica IV e aplicagdes

2.2. Juncdo PN como diodo: polarizacdo direta, reversa e na regiao de ruptura

2.3. Jungdo PN como diodo: modelo exponencial, tensdo constante e andlise de pequenos sinais

2.4. Operagao na regiao de ruptura reversa - Diodo Zener: modelo do diodo zener e efeitos da temperatura

2.5. Diodos para aplicagdes especiais: diodo emissor de luz, fotodiodo, diodo schottky, varactor, outros.

3. Circuitos utilizando diodos

3.1. Circuitos retificadores: retificadores de meia onda e onda completa, filtros de saida LC e capacitivo
3.2. Regulacdo de tensdo: regulador zener com carga, ponto de saida do regulador

3.3. Circuitos ceifadores e limitadores

3.4. Circuitos grampeadores

3.5. Circuitos multiplicadores de tensao

4. Caracteristicas dos transistores
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4.1. Transistor de juncao

4.2. Correntes em um transistor

4.3. Transistor como amplificador

4.4. Modelos de transistor: Pi, Pi hibrido

4.5. Regido de corte e de saturacdo do transistor
4.6. Ganhos do dispositivo

4.7. Folhas de dados do transistor

5. Configuragdo e polarizagdo de transistores
5.1. Configuragdo base comum

5.2. Configuragao coletor comum

5.3. Configuragdo emissor comum

5.4. Polarizacdo do transistor

5.5. Reta de carga

5.6. Realimentacgado para estabilizagdao do ponto de operacgao

6. Amplificadores de pequeno sinal

6.1. Capacitores de acoplamento e de desvio

6.2. Modelo da resisténcia c.a. do emissor

6.3. Reta de carga c.a, de um amplificador em emissor comum
6.4. Teorema da superposicdo para amplificadores

6.5. Amplificador seguidor do emissor

6.6. Resposta em frequéncia do amplificador a TBJ

6.7. Estagio em cascata de amplificadores

6.8. Amplificador Darlington.
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7. Transistores de efeito de campo

7.1. Caracteristicas do FET

7.2. Configuragdo com polarizagao fixa

7.3. Polarizagao por divisor de tensdo resistivo
7.4. MOSFET tipo deplecdo

7.5. MOSFET tipo intensificacao

7.6. Circuitos utilizando FETs
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